Titulli i kursit: Elektronika (Obligative, Sem. III, 5 ECTS) (2+1+1)
Mésimdhéneési: Prof. Dr. Qamil Kabashi

Qéllimi: Q¢llimi 1 kursit t€ Elektronikés €shté t'i pajis€ studentét me njé kuptim té ploté t&
komponentéve dhe qargeve themelore elektronike, t€ pérshtatura né ményré specifike pér
aplikimin e tyre né sistemet kompjuterike. Duke pérfshiré gjysmépérguesit, diodat, drejtuesit,
rrjetet e formésimit t€ valéve, transistorét me efekt né fushes dhe bipolaré, kursi &shté krijuar
pér t& fuqgizuar studentét me njohuri thelbésore pér analizén dhe dizajnimin e qarqeve
elektronike brenda kontekstit té sistemeve kompjuterike.

Rezultatet e pritura té nxénit: Me pérfundimin me sukses té kursit, studentét do té jené né
gjendje té:

— Kuptojné funksionin e diodave, drejtueseve dhe garqeve té formésimit t€ valéve dhe
identifikoj aplikimet e tyre praktike né inxhinieriné kompjuterike, vecanérisht né
teknologjin€ e pérpunimit t& sinjalit.

— Zhvillojné njohuri pér aplikimin dhe funksionin e transistoréve MOSFETdhe BJT né
kontekstin e sistemeve kompjuterike.

— Kuptojné rolin dhe pérdorimin e transistoréve si ndérprerés né aplikacionet e
inxhinieris€ kompjuterike, duke pérfshir€ njé€ analizé t€ ploté brenda fushés sé kursit.

— Aplikojné analizén AC t€ sinjalit t€ vogél n€ amplifikatorét me njé stad duke pérdorur
BJT dhe MOSFET.

— Té& kuptojné strukturén dhe funksionin e qargeve memoruese (qarqet bistabile), brenda
kontekstit t€ arkitekturés kompjuterike.

— Kuptojné lloje dhe arkitektura t€ ndryshme t&€ memories gjysmépércuese, me fokus né
qelizat SRAM, gelizat DRAM, MOS ROM dhe memorien flash né kontekstin e
sistemeve kompjuterike.

— Kuptojné funksionin dhe aplikimet e amplifikatoréve operacionalé né inxhinieriné
kompjuterike, duke pérfshiré skenarét e analizave praktike qé lidhen me kété fushé.

Pérmbajtja: Gjysmépércuesit. Diodat, drejtuesit dhe rrjetet pér formimin e valéve. Transistoré
bipolaré dhe me efekt te fushés. Transistori si ndérprerés. Analiza AC pér sinjaleve te vogla
pér amplifikatorét njé stadesh me BJT/MOSFET. Qarget memoruese (qarqet bistabile).
Memoriet gjysmépércuese-Llojet dhe arkitekturat- Qelizat SRAM dhe DRAM. Dekoderi 1
adresés s€ rreshtit dhe dekoderi 1 adresés sé kolonés, qarku 1 gjenerimit t€ pulsit, nj¢ MOS
ROM). Amplifikatori Operacional dhe aplikimet.

Metodat e mésimdhénies: 30 ore ligjerata + 15 ore ushtrime numerike dhe 15 ushtrime
laboratorikes. Péraférsisht 80 ore studime individuale duke pérfshiré ketu edhe punén ne
pérgatitje te projekteve laboratorike.

Notimi: Testi 1: 30%, Testi 2: 30%, Laboratori 30%/ ose me prrovim 60%, Pjes€émarrja ne
ligjérata 10%.
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